Funktionsbeschreibung 32KdJdRAM/E 1147

Diese Leiterkarte dient im SMS-Mikrorechnersystem zur Speicher-
erweiterung. Die Schaltung ist so ausgelegt, dafl eine freie
Adressierung in 16K-Schritten moglich ist. Alle EfA-Leitungen i
sind gepuffert. Die Datenspeicherung erfolgt in zwei Bldcken zu
je 8 Schaltkreisen U 256 C. Die Adressleitungen A0 bis A6 und

A7 bis Al3 gelangen (ber 01 bzw. D2 zwischengespeichert an die
Speicherschaltkreise, Der TTL-PROM D7 dekodiert die Kartenadresse
und bildet die Signale RASU und RAST, TAS, UE und ein Signal

zur Anzeige von MEMDI .~CAS wird Ober ein Verz@gerungsglied D9

zum Umschalten der zu einem 2 : 1-Multiplexer zusammengeschal-~-
teten Register D1 und D2 benutzt, Nach einer weiteren Verzodge-
rung durch D9, D4 und D5 gelangt TAS an die S%eicher§cha1tkreise.
D8 dekodiert die Adressen A12 bis Al4 und dient in Vgrbindung

mit S2 und D110 zum Ausblenden von 4K groBBen Speicherbereichen.

Far Systeme ohne zentrale - S5 V-Erzeugung befindet sich mit 2
D27 eine eigene - 5 V-Versorgung auf der Karte. Vor der Inbe-
triebnahme ist die Leiterkarte auf Kurzschllsse und Unterbre-
chungen der Leiterzige hin zu kontrollieren, X1 ist zu &ffnen
und die - 5 V sind vom System zur Verfligung zu stellen. An 52
sind alle Speicherbereiche durch Uffnen auszublenden. Mit einem
Oszillografen ist jetzt der RAS=-only-refresh~-Zyklus nachzuwel-
sen. Die auf der Karte erzeugten = 5 V sind zu dberprifen und
gegebenenfalls durch Wechseln von VD4 einzustellen. X1 schlieBen
und L1 entfernen. Alle Spaicherbereiche sind einzuschalten und
mit Speichertestprogrammen (Nr. 1, Nr. 3 und RAMBUG) ist die

Funktion zu Uberprifen.

Der TTL-PROM D7 hat standardm&Big folgende Belegung und erlaubt
die Adressbereiche 0...7FFF und 8000.,..FFFF:
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Karte hat folgenden Strombedarf: + 5 V: 300 mA
+ 12 V: 100 mA .
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